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ข้อความแห่งการริเร่ิม 

1. กระบวนการปรับปรุงพื้นผิวทางเคมีซ่ึงประกอบดว้ยกระบวนการแบบสารละลายและแบบไอ
เชิงเคมีมีศักยภาพท่ีจะดัดแปลงฟิล์มพรุนซิงก์ออกไซด์สําหรับการประยุกต์ใช้ในเซลล์
แสงอาทิตยช์นิดสียอ้มไวแสง  

2. การดดัแปลงพ้ืนผิวฟิลม์ซิงก์ออกไซด์ดว้ยกระบวนการไอเชิงเคมีไดถู้กสาธิตเป็นคร้ังแรกใน
งานวิจยัน้ีสาํหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพเซลลแ์สงอาทิตยช์นิดสียอ้มไวแสง 

3. การเพิ่มประสิทธิภาพเซลลแ์สงอาทิตยช์นิดสียอ้มไวแสงสามารถอธิบายไดโ้ดยการเพ่ิมการดูด
ซบัสียอ้มซ่ึงเป็นผลมาจากการปรับปรุงฟิลม์พรุนซิงกอ์อกไซด ์  
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STATEMENT OF ORIGINALITY 

1. Chemical texturing processes including wet and vapor texturing process have 

ability to modify porous ZnO films for dye-sensitized solar cells.  

2. Surface modification of porous ZnO films via chemical vapor texturing process is 

demonstrated for the first time in this work for power conversion efficiency 

enhancement of dye-sensitized solar cell. 

3. The power conversion efficiency enhancement of dye-sensitized solar cells can be 

explained by increasing of dye adsorption due to modified porous ZnO films. 


